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Radiasiya siialarmn taSiri naticasinda yarumkegirici kristallarin strukturunda dayaz va
darin saviyyalaor yaranmir. Bu saviyyalor yiikdasyicilar iigiin rekombinasiya rolunu oynayir va
naticada onlarin yasama miiddatini, homginin onlar asasinda yaradilan termo-fotogeviricilarin
effektliyini va islama qabiliyyatini azaldir. Bu sababdan radiasiya siialarimin tasiri naticasinda
yarimkegirici cihazlarda radiasiya effektlorinin dyranilmasi elmi va praktik shamiyyat kash edir.

Mikroelektronika, kvant elektronikasi, niivo energetikasi saholorinin siirotli
inkisafi dayaniqli xarakteristikali yeni yarimkecirici birlogmolorin alinmasi vo onlarin
elektrofiziki xassolorinin hor torafli Oyronilmosi problemini qarsiya qoyur. Homin
problemlordon biri do ionlagdirici slialara hassas vo genis temperatur intervalinda
keyfiyyatini itirmoyon bircinsli miikommol yarimkecirici birlogsmolorin alinmasidir.
Yeni fiziki xassoloro malik yarimkecirici materialda  yaradilmis defektlor elo
olmalidirlar ki, onlar asasinda hazirlanmis cihazlarin istismar miiddatinds parametrlori
dayaniqli olsun. Bu mogsodlo elo materiallar segilmolidir ki, bu materiallarda yaranan
defektlorin yasama miiddati boyiikk olsun. Digor torafdon materialin xassolorini
pislosdiron defektlorin daha tez aradan qaldirilmasi vacibdir. Yoni elo materiallar
sec¢ilmolidir ki, ya bu materiallarda defektlor az dayaniqli olsunlar, ya da elo material
secilmolidir ki, bu materiallarda defektlorin yaranmasi iigiin astana enerjisi kifayat qodor
boyiik olsun.

Bu sahado AIIBIICV 12 tipli ii¢qat birlogsmolor qrupuna daxil olan TlInSe, bork
mohlul kristali daha perspektivli materiallardir. Son doévrlorde bu tip bork mohlul
kristallar1 osasinda fotorezistorlar, rentgen slialanma detektorlari, tenzohassas
elementlor, tenzogeviricilor hazirlanir [1]. Valent elektronlari tam olmayan
AIIBIIC2VI tipli birlosmoalor layli vo zoncirvari quruluslu qofosdo kristallasirlar. Isdo
stialanmamis vo 6l¢gmodon sonra 50 kRad qamma siialart ilo slialandirilmis defekt
quruluslu TlIn0,95Dy0,05Se, bark mohlul kristalinin elektrik kegiriciliyi 100-600 K
temperatur intervalinda todqiq olunmusdur. Belo todqiqatlar ionlasdirici siialanmanin
moveud oldugu soraitde yarimkegirici cihazlarin islomasi zamani yaranan problemlorin
aradan qaldirilmasi tiglin lazimdir. Yarimkegirici cihazlarin ionlagdirici giialarin tosirino
moruz qaldigt zaman xarakteristikalarin koskin doyismosi radiasiya defektlorinin
yaranmasi ilo baglidir. Cihazlarin radiasiya siialarina davamligr bir ne¢o amildon-
stialarin enerjisindon, materialin tarkibindon va siialanma temperaturundan asilidir.

Todqiqatlar zamani Bricmen tsulu ilo alinmig p-tip niimunslorindon istifados
olunmugdur. Bu niimunslorin, uygun olaraq otaq temperaturunda xiisusi miigavimaoti
102-103 Omesm, yiikdasiyicilarin yiiriikliiyii pp= 50 sm*/Ves olmusdur.

Miioyyon olunmusdur ki, layli vo zancirvari qurulusa malik bork mohlul
kristallarinin elektrik xassolori, kristal gofesin periodikliyini pozan vo atomlarin
yerlogsmosinda lokal doyismolor yaradan defektlorin konsentrasiyasindan, onlarin
kristalda paylanmalarindan koskin asilidir. Belo defektlor qadagan olunmus zonada
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olavo giiclii lokal saviyyelor yaradir. Tutma morkazlorinin varligi gadagan olunmus
zonada Fermi soviyyosi ilo kegirici zonanin asagi serhaddi arasinda lokal enerji
saviyyolori yaradir vo naticodo - monokristalinin miixtalif temperaturlarda volt-amper
xarakteristikalarinda omik, “tolali kvadratik vo “tolosiz kvadratik hissolorindo
corayanin qiymati kaskin doyisir.
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